
Ul U N I T R R OEM! 

Bipolarny oyfrowy układ scalony TTL-S palni funkcję uni-
wersalnej 8-bitowej brany Wejście/Wyjśoie systemu Mi-
kroprocesor swego wykorzystującego jednostkę oentralaą 
IICT 788QN. 
Okład posiada wewnętrzny przerzutnik /RS/ służący do ge-
neracji i kontroli przerwań w systemie mikroprocesorowym. 
Część transmisyjna układu składa się z 8-bitowego reje-
stru typu "zatrzask" oraz trójstanowych buforów wyjścio-
wych. Całość kontrolowana jest przez układ kombinacyjny 
sterowany sygnałami DS.j, DS2; UD, fIS, STB. 
Praca części transmisyjnej 
równaniami boolowskimi: 

określona jest następującymi 

m = MD • STB + DS1 . DS2 

EN = MD + BSi. DSg 
MD 

W zależności od Konfiguracji sygnałów sterujących możli-
we są trzy rodzaje pracy układu: 

WR = 1 i EN » 1 

WE 
EN 

- transmisja danych z wejścia na wyj-
ście /DI — DO/ 

- pamiętanie danych 
- stan wysokiej impedanoji na wyj-

śoiaoh DO., - D0g 

Rodzaj pracy układu określany jest przez wejście IED 
MD a 0 - wejściowy rodzaj pracy, wtedy WR = STB i 

EN DS1. DS2 

MD = 1 - wyjściowy rodzaj pracy, wtedy WB - BS. 
i EN « 1 1 DS, 

Rejestr typu "zatrzask" może byd zerowany sygnałem CIS * 0 
tylko w stanie pamiętania danych /zerowanie asynchroni-
czne/. 
Prserzutnik generaoji przerwań /BS/jest asynchronicznie 
ustawiany w stanie wysokim sygnałea C U » 0 /brak przer-
wania/ or&a zerowany opadającyn zboczem sygnału S ® /stan 
przerwania/. 
Wyjście sygnału przerwania INT /aktywny stan niski/ może 
byó bezpośrednio dołączona do układu kontrolera priory-
tetu przerwań /OCT 74S414N/ lub przez inwerter do wejścia 
INT jednostki centralnej /MCY 788OH/. 

UCY 74S412N 
8-bitowa brama 

MS! TTL-S 

Obudów® CE 73 

Układ wyprowadzeń 

0|>l> wypis «r«4»it 

010 i 017 - »»e|łci» danych 
DO o f DO7- wy|łd« danych 
MD - we|ścle okreilajqce rodzaj pracy układu 
DSj, DS2 - wejicia wybierając® 
STB - *«|łci* strobu|ące 
InT - wy|icic sygnału przerwaA 
CL/l - wejście zerujące 
Ucc ~ zasilanie (»5V) 
GND - masa {O V) 
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Parametry dopuszczalne 

Osnaoeenift Kazwa Jedn* Wartość Osnaoeenift Kazwa Jedn* 
min max 

°CC Hapięoie zasilania T -0,5 7 

lapięoie wejściowa y -1 5,5 

*o Prąd wyjściowy BA 125 

' Mil) Teaparatura otoor.onis w ozasie 
Praoy 

°C 0 +70 

feaperatura przechowywania ° c -55 +125 

Hthj-a RezystanoJa termiczna 
eiąoee-otooeenle 

k/w 100 

Teaperatnra tląosa ° c +150 
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/Occ - 5 V ±5*; t a B b - o r +70°C/ 

Oznaczenie Nazwa. Jedn. Wartość Warunki 
pomiaru Oznaczenie Nazwa. Jedn. 

min max 
Warunki 
pomiaru 

Prąd wejśoiowy w stanie 
niskim 
- dla wejść: DI1 4 Dig, DS2» 

STB; c K 

mA 

0,25 Ucc - 5,25 V 
Oj * 0,45 T 

- dla wejśoia: MD 

mA 

0,75 

Ucc - 5,25 V 
Oj * 0,45 T 

- dla wejścia: BS., 

mA 

1 

Ucc - 5,25 V 
Oj * 0,45 T 

JIH Prąd wejściowy w stanie 
wysokim 
- dla wejść: DI., -r Dig, DSg, 

sra, c l 

M 

10 D c c - 5,25 V 
Uj = 5,25 V 

JIH 

- dla wejścia*. MD 

M 

30 

D c c - 5,25 V 
Uj = 5,25 V 

JIH 

- dla wejścia:DS1 

M 

40 

D c c - 5,25 V 
Uj = 5,25 V 

~UIL Ujemne napięcie wejściowe V 1 0 C C - 4,75 V 
-Ij - 5 mA 

UIL Napięcie wejściowe 
w stanie niskim 

V 
-

0,85 

UIH Napięoie wejściowe 
w stanie wysokim 

Y 2 

0 1 / 
OL Napięoie wyjściowe 

w stanie niskim 
V 0,45 DCC " 4 , 7 9 V 

I 0 1 • 15 sA 

0 2/ OH Napięcia wyjśoiowe 
w stanie wysokim 

V 3,65 UCG . 4,75 V 
X0H = -1 " A 

-I OS Zwarciowy prąd wyjściowy mA 15 "75 "cc • 5 V 

0 0 = 0 v 

1 3 / 
*0 off Prąd wyjściowy w etanie 

wysokiej impedanoji 
- dla wyjść D01 •• DOg 

UA -20 U0 - 0,45 V 
1 3 / 
*0 off Prąd wyjściowy w etanie 

wysokiej impedanoji 
- dla wyjść D01 •• DOg 

UA 
20 U0 « 5,25 T 

Tcc Prąd zasilania mA 130 Dcc > 5,25 ? 

O w a g is 
1'Dla ustawienia wyjść danych DO., r DO0 w etanie niskim należy Wymusić następują-

08 sygnały sterująoe: MB = 1, DSg =» O, Cli » O. Pozostałe wejścia odłączone. 
Dla ustawienia wyjścia INT w Btanie niskim należy wymusić następująca sygnały 
sterującet D§1 » O, DSg = 1 . 

2 Dla ustawienia wyjść danyoh D01 * D08 W stanie wysokim należy ustawić wejścia 
danyoh DI., r DIg w stanie wysokim orać wymusić następujące sygnały sterujące: 
BS1 * O, DS2 » 1, MD =» 1. Pozostałe wejśoia odłączone. 
Dla ustawienia wyjścia w stanie wysokim należy wymusić następujące sygnały 
sterująoe: CIE » O, BS., « 1 , 
'Ula wymuszenia stanu wysokiej impedanoji na wyjściach DO., ~ DOg należy wymusić 
następujące sygnały sterująoe: UD > O, DS, » O. 
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Parametry charakterystyczne dynamiczne 

/nCC " 5 V ? ^ m b 3 0 « + 7 0°C/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość Warunki 

pomiaru Oznaczenie Nazwa Jedn. min max 
Warunki 
pomiaru 

Szerokość impulsu dla 
wejść: STB, M 1 • DSg, CIB 

na 30 

tFD Opóźnieni® transmisji 
danyoh przez układ 
DI DO 

ns JO 
0 L - 30 pF 
H1 3 300Q 
H2 « 600 Q tWF, Opóźnienie syg»*idw 

DO^ t DOg względem sygnału 
3TB lub 5§1 • DSg 

na 40 

0 L - 30 pF 
H1 3 300Q 
H2 « 600 Q 

tSET Czas ustalania sygnałów 
ni1 + Dig 

ns 15 

Czas trzymania sygnałów 
DI1 * M e 

ns 20 

Opóźnienie sygnału 1ST 
względem sygnału STB 

ns 40 

C L » 30 pF 
H1 - 300 Q 
H 2 » 600 Q 

% Opóźnienie sygnału_IHT 
względem sygnału DS^ • DS? 

ns 30 
C L » 30 pF 
H1 - 300 Q 
H 2 » 600 Q 

łC Opóźnienie sygnałów 
DOi r DOg względem 
sygnału c5? 

na 55 

C L » 30 pF 
H1 - 300 Q 
H 2 » 600 Q 

Czas opóźnienia przy 
wychodzeniu ze etanu 
wyookiej iinpedanoji 

ns 45 
Cj » 30 p? 
B1 - 270 Q 
H 2 = 3,9 kR Czas opóźnienia przy 

wchodzeniu w stan 
wysokiej irapedancji 

ns 45 

Cj » 30 p? 
B1 - 270 Q 
H 2 = 3,9 kR 
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DI<j»DI7 

STB lub 
OSvDS2 

DOQ+007 

X 
J \ 

'WE -• X 

ObciqtMi* wyjł<S p«nia<owydi 

OUT o-
30j> 

D5rOS2 

D0o*007 

clS 

DO0»DO7 
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\ 
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Przy pomiarz* parametrów dynami-
cznych z wyjąikiem czasów tg i tp 

Przy pomiarze czasiw tg i t p 

Dlg-rDly X X 
STB lub 
DSrDS2 

D0Q^D07 X 
STB 

DSrDS2 

INT 

/ 

\ 
TUEZ 

m !(.« <4» Is 

/ 

Zdltlnoici ciasowe mi^zy sygna-
łami wyjściowymi i wejściowymi 
Amplituda sygnału wejściowego 
2,5 V 

Czas narastania i opadania 
1 1 * t f * $ ns pomiędzy I V a 2 V 

Pomiar czasów na poziomie ! ,5 V 
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